
補 1

正誤表

箇　所 誤 正  

下から1行目 幕 膜p.9

図2-19 左下 Nacl NaClp.27

式（12）中 （1+cosθ） （1+cos2θ）p.48

図 5-4 構造式p.61

図 7-5
P の矢印

p.91

図3-7 横軸左 -0° 0°p.35

図3-7 左下 G Gp.35

図3-15 左上p.39
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補 2

箇　所 誤 正  

上から7行目 ＞ ＜p..95

上から8行目 ＜ ＞p.95

図7-11 グラフ中 G″ G′p.95

図7-11 グラフ中 G′ G″p.95

PAN 結晶

表9-1
PVA 非晶 1.241 1.269

6.27 1.199

PAN 非晶 1.17 1.184

PVC 結晶 1.42 1.477

PVC 非晶 1.22 1.413

p.129

式（31） C2H5 C2H5+p.158

上から7 行目 （図11-16参照） （具体的な例：図11-28参照）p.168

上から1 行目 銅（錯体 銅錯体（Cu（Ⅰ））p.176

下から 9 行目 図1 p.202　図1p.201

下から 2 行目 図2 p.202　図2p.201

上から 2 行目 特性示す 特性を示すp.202

下から 2 行目 図13-17 図13-18p.216

上から 8 行目 ビルコース ビスコースp.218

図 15-22（c）図中 E1 Etp.254

図 15-22（c） α　R＝CH2CH3 α　Et＝CH2H3p.254

 



（b）

切断して切り離す

切断角を付着

自己修復自己修復

（b）

切断して切り離す

切断角を付着

自己修復自己修復

補 3

箇　所 誤 正  

上から3行目 炭素 場p.255

上から3行目 図 15-21（c） 図 15-22（c）p.255

式（2）に追記 （中野幸司，檜山為次郎，野崎京子，
高分子論文集，62，167 (2005)）p.255

下から2行目 図16-6 図16-5p.265

上から4行目 系 径p.276

図 17-22（b）
中央矢印

p.291

 


